3.2.2.

Monolityczny uktad scalony UCAG65451IN  lub
UCY75451N zawiera dwie dwuwejsciowe bramki
spetniajace w konwencji logiki dodatniej funkcje ilo-
czynu logicznego (Y = A B). Kazda bramka ma na
wyjsciu tranzystor n-p-n $redniej mocy z otwartym
obwodem kolektora. Tranzystor wyjsciowy charakte-
ryzuje sie maksymalng warto$cig pradu kolektora

Wartosci dopuszczalne parametrow

Dwukrotne dwuwejsciowe sprzegajgce bramki 1:

UCAG65451N, UCY75451N

Ic - 300 mA i maksymalnym napieciem kolektor-
-emiter UG = 30 V.

Bramki te sa przeznaczone gtéwnie do sterowania
urzadzen peryferyjnych.

Uktady UCAB545IN i UCY75451N sa wytwarzane
w obudowach A49D.

Wartos¢ .
Parametry . Jednostki
Nazwa Symbol min max
Napiecie zasilanial Ucc 7 \Y
Napiecie wejsciowe U, 55 \Y
Napiecie wyjsciowe2 Uo 30 \Y
Prad wyjsciowy lo 300 mA
Catkowita moc rozpraszana P 800 mw
Zakres temperatury przechowywania Ui. -55 °C
Warto$¢ napiecia zasilania na wyprowadzeniu l/cc w stosunku do wyprowadzenia masy.
Warto$¢ napiecia wyjsciowego w stanie wytaczenia (wysokim).
Zalecane warunki pracy
Wartos¢ .
Parametry . Jednostki
Nazwa Symbol min  nom max

Napiecie zasilania Ucc 4,75 5,0 5,25 \Y
Obcigzenie wnoszone przez wejscie 1. s.o.l.
Prad wyjsciowy w stanie dla uor 04V oL 100 mA
niskim dla ver 07V ° 300
Zakres temperatury oto- UCAB545IN -40 85 oC
czenia UCY75451N amb o o



Parametry statyczne
Jezeli nie podano inaczej —w

Parametry

Nazwa

Napiecie wejsciowe w stanie
niskim

Napiecie wejsciowe w stanie
wysokim

Ujemne napiecie wejsciowe

Prad wejsciowy w stanie nis-
kim

Prad wejsciowy w stanie wy-
sokim

Napiecie wyjsciowe w stanie
niskim

Prad wyjsciowy w stanie nis-
kim

Prad wyjsciowy w stanie wy-
sokim

... niskim
Prad zasilania

W stanie Wysokim

Wartoici typowe podane $4 dla Ucc * 'V , t,nb- 25°C

petnym zakresie temperatury otoczenia)

Sym-
bol

UL

- Ui

lot.

loH

lcCL

IcCH

min

Warto$¢
typl) max
0,8
15
-1,6
40
1
025 04
0,5 0,7
100 100
300 300
100
52 65
7 n

Parametry dynamiczne przy UG —5 V, t.nb = 25°C

Parametry
Nazwa

Czas propagacji sygnatu do
stanu niskiego na wyjsciu

Czas propagacji sygnatu do
stanu wysokiego

Czas trwania zbocza narasta-
jacego

Czas trwania zbocza opadaja-
cego

Symbol

tpHL

trLH

tTLH

lthi

Wartos$¢
typ max
18 25
18 25
5 8
7 12

< Jednostki

<

mA

pA

mA

mA

liA

mA

Jedno-
stki

ns

Warunki pomiaru

Ucc =475V, /,= -12 mA

tmb = 25°C
Ucc = 5,25 V;
u=04V
Ucc = 5,25 V;
U, =24V
Ucc = 5,25 V;
Ui =55V
lol = 100 mA
Ucc = 475V
o1 - 300mA U1 =08V
UoL < 0,4V
Ucc = 4,75V
UoL < 0,7 I/, =08V
Ucc =475V; U, =2V
Uoh = 30 V
u, =0V
l/lcc = 5,25 V
U, =5V
Warunki pomiaru
rR1*= 50 U
CL= 15 pF
la = 200 mA

Uktad
pomia-
rowy

Uktad
pomia-
rowy



Uktady pomiarowe

Uo=30v

Ucc= 525V

\T

Kazde wejscie Jest badane oddzielnie

Uktad pomiarowy C. Pomiary IjL

Uktad pomiarowy E. Pomiary leCH

Pomiary parametrow dynamicznych

Wejscie UQC5V
2IM u

Generator
impulsé'

Czestotliwo$¢ impulséw wejsciowych f * 1MHz.
Wartos$¢ CL uwzglednia pojemnosci
sondy pomiarowej i montazowe

Uktad pomiarowy G. Pomiary parametréw dynamicznych

Pomiary parametréw statycznych

Ucc$4.75v

U008k

Pomiary wykonuje sig¢ przy Uj m 0,8 V
dla kazdego wejécia oddzielnie
Uk#ad pomiarowy B. Pomiary UgL

Kazde wejscie jest badane oddzielnie

Uk#ad pomiarowy D. Pomiary IjH

Kazde wejscie jest badane oddzielnie.

Uk#ad pomiarowy F. Pomiary -Uj

Przebiegi czasowe ilustrujace pomiary parametréw dynamicznych



